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Telefunken Transistor S922TS

Datasheet

S 920TS - S 922TS

Silizium-NPMN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Video-Treiber- und Endstufen in Fernseh-
empfangern, Monitoren und allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung

@ Temperaturunabhangige
h-Stabilitat

Abmessungen in mim

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uenn
Kollektor-Emitter-Sparrspannung Uego
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueag

Kollektorstrom !
Kollektorspitzenstrom lom

Gesamtverlustleistung
R, ,,S2T0KMW. T =36°C P

tot
Sperrschichttemperatur TI
Lagerungstemperaturbereich T“ﬂ
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
1= 3mm, auf Kupferkihlflache
=10 mimx 10 mm, mit 35 pm Dicke R

® 592075 komplementarzu 5 921 TS
® S 922 TS komplementar zu S 923 TS

Standard Kunststoffgehiuse

10A3 DIN 41868
JEDECTO 322
Gewicht max. 0.5 g

5982075 5892275
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Telefunken

S 920TS - S 9227TS

Transistor S922TS

Datasheet

Kenngrifen

Tome ™ 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
U =260V S 920TS
U,I=2l:ID'I.|' 592278

Ugg = 200V, Ry, = 2,7 kQ, T, =150 °C

Emitterraststrom

Upe=5V
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung
=10 pa 592078
592275
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lo =1 mA 592078
592278
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=1 pA

Kollektor-Basis-Gleichstromvarhaltnis
UL'.E =20V, J‘c =25 m#A

Transitfrequenz

e =10V, =10 ma
Rickwirkungskapazitat

U =30V, [.=0,f= 1.0 MHz

Kollektor-HF -Sattigungsspannung
l.=25 mA, TJ1EI'.'|‘°C
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